Chiny goniag Zachodd

28 grudnia 2012

Instytut Mikroelektroniki Chinskiej Akademii Nauk poinformowa%
0 stworzeniu rodzimego 22-nanometrowego tranzystora MOSFET z
metalowg bramkg 1 materiatami o wysokiej statej
dielektrycznej. Chinczycy zapewniaja, ze urzagdzenie
charakteryzuje sie Swiatowej klasy wydajnos$cig. Nie podano
zadnych szczeg6tdéw dotyczgcych nowego produktu.

Jesli Chiny rzeczywiscie stworzyty taki tranzystor, to mozna
stwierdzi¢, ze w rozwoju technologii IT Paristwo Srodka dziela
od Zachodu zaledwie 2-4 lata. Obecnie czolowi Swiatowi
producenci oferujg komercyjne procesory korzystajgce z
technologii 22 nanometréw i przygotowujg sie do wdrozenia 20-
nanometrowych i mniejszych procesow produkcyjnych. ChiAski
wytwédrca uktadow scalonych SMIC oferuje obecnie uktady
wykonane w technologii 40 nanometrow.
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